Tato prace se zabyva pripravou tenkych vrstev oxidu ceru na monokrystalu Cu
s povrchem (110). Fyzikalné-chemické vlastnosti tohoto systému byly studovény
metodami fyziky povrchu (XPS, UPS, ARUPS, LEED, LEEM a STM). Prvni
¢ést préace se zabyva studiem interakce monokrystalu Cu(110) s kyslikem. Byly
zjistény podminky, za kterych dochdzi ke vzniku kyslikovych rekonstrukei O(2x1)
a Oc(6x2). Déle byly popsény a diskutovény ruzné zpusoby piipravy vrstev CeO,.
Byl vyvinut postup, kterym lze spojité ménit stechiometrii vrstev oxidu ceru od
CeOs do Cey0O3 zménou koncentrace kyslikovych vakanci. Byl pozorovan vznik
tzv. spill-overu na médéném substratu. Bylo zjisténo, Ze na rozhrani meéd—oxid
ceru dochazi k preuspofaddni médénného substratu a tvorbeé fazet Cu(13 13 1), na
kterych potom roste vrstva CeO, formou tzv. Carpet-like rustu. Byla studovéna
interakce tohoto systému s platinou. Na zavér byl studovan vysokoteplotni rust
vrstev CeQ,, a pozorovan vznik roviny (110) oxidu ceru.



